
MALA REPRODU6C!ON 
POR DEFECTO DEL ORtGÍNAL

M E M. 0 R I  A. D E g C R I  P- T I V A
de. una Patente de Invención por 20 años, 

a nombre de
' .8 . L o r e n z '  A k t  i  e n  g e s e 1 1 -  
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.M3ENT0 SUPERFICIAL El? LAS VALVULAS BE DES- 

OARSA".

El buenestado de a ls lam ien to en tre  le s  conductores que l l e ­
van tensión de descarga, sé perturba frecuente­
mente a causa dé que entre dichos conductores, se p rec ip ita  me­
t a l  que en la  t á l tu la  s irv e , por ejemplo^ de m aterial g e tte r .

5' Mediante grandes' separaciones entre la s  partes que conducen ten - 
. sión puede en c ie rto  grado reducirse este inconveniente.

Se ha propuesto aumentar e l valor del.aislam iento  entre lo s 
alambres soldados por fusión que conducen tensión, per e l  hecho 
de que la s  superfic ies Correspondientes se proveen de una capa 

10 dé óxido te rrao a lc a lin o . Bste procedimiento tien e  e l  inconvenien­
te  de que en la  fabricación que generalmente se rea lih á  calen­
tando un carbonate terrecalO alino aplicado, durante e l vaciado 

 ̂ de la  lámpara, sólo se pueden -émplearstemperatmraa relativamen­
te  bajas, de suerte que debe pasar un tiempo larguísim o h asta  

1 $ que e l jf corre sp on di en t  e carbonato se transforma en óxido.
El presente invento, propone acelerar la  descomposición 

de la  combinación básica correspondiente mediante aditamentos 
adecuados, pór ejemplo, incorporando a l  correspondiente carbona­
to  te rreo a iea lin o  óxidos adecuados) per ejemplo AlgO^, SiO^.

20 La aceleración del proceso de formación se debe explicar
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=  2. =

probablemente por ia  formación da *ed!BbI!baMdH.e s entre la  sustan­
c ia , por ejemplo; a l se rv irse  dé'una-combinación de magnesio como 
sustancia básica y daAlgO^ como aditamento, por la  formación de 
la  espinela (MgO AlgO^)* No es necesario escoger la s  relaciones 
cu an tita tiv as  correspondientes a la  composición estoqui ométrica, 
sino que bastan ya aditamentos de 1% para aumentar esencialmen­
te  la  velocidad de la  descomposición.
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:i. N O T A ! I

Se re iv ind ica  como nuevo y de propia invención:
1 .-  Un procedimiento para aumentar e l aislam iento superfi­

c ia l  en la s  válvulas de descarga, caracterizado por que la  for­
mación de l a  capa pro tecto ra compuesta de un óxido te rréQ alea li-  
no se acelera^ per a c c ió n  de una sustancia adecuada.

2 .-  Un procedimiento según lo reivindicado en e l punto 1,
caracterizado por que la  capa se produce durante e l vaciado de 
l a  válvula del carbonato correspondiente a l que para ace le ra r la  
descomposición se incorpora un óxido, por ejemplo AlgO  ̂ ó SiOg.

5 . - BUr.nU: procedimiento una válvula de d escá rg a ,.cá rác té ri-  
zada por que entre los ' conductores que llevan tensión ex iste  

40 una capa p ro tectora de óxido te rreoalca lino  con adición de un
segundo óxido, por ejemplo AlgO^, SiOg ú otro similar.

E sta Patente recae sobre "UN PROCEDIMIENTO PARA'AUMENTAR 
El AISLAMIENTO SUPERFICIAL EN LAS VALDRAS DE DESCAES-A", como 
queda descrito  en la  presente Memoria^- caracterizado en. La án-r-
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